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Telefunken Transistor BUX85 Datasheet

BUX 84 - BUX 85

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnelzieile

Basondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 40 W
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm
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Isolierscheibe Best. Nr, 564 542

Absolute Grenzdaten BUX B4 BUX B85

Kaollektor-Emitter-Sperrspannung Ucen 400 450 W
Uces a00 1000 W

Emitter-Basis-Sparrspannung Uepa 5 W
Kollektorstrom I 2 A
Kollektorspitzenstrom Iow 3 A
Basisstrom Ig 1 A

~lg 1 A

Gasamtverlustheisiung

Tease = 50 5C Prat 40 W
Sperrschichttemperatur T 150 “c
Lagerungstemperaturberaich Tatg -65...+150 -
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Telefunken Transistor BUX85 Datasheet
Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehiuse Riruc: 2.5 KW
Kenngrifen
Tease = 25 °C, falls nicht andars angegeaben
Kollektorreststrom
Upe = 800V BUX 84 lees — WA
Upe = 1000 BUX BS lces 200 HA
Ty 125°C, Upg = BOOV BUX B84 lees 1.5 mA
Ugg = 1000 Y BUX 85 Ices 15 ma
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Iz = 100 mA, L = 125 mH BUX 84 Uamycen ! 400 v
BUX B5 Ugnycea' 450 ¥
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
fg =1 mA UiaRiean 5 W
Kollektar-Sattigungsspannung
Ie = 300 mA, Iy = 30 mA Urfaat 0.8 W
o= 1A lg=02A Upgsat 1.0 v
Basis-Sathgungsapannung
lp=1Alg=02A Upsat 1.1 W
Keolleklor-Basis-Gleichstramyverhalinis
UEE-EIUI. I',;-H}mﬁ. h”_ 15
Transitfrequenz
Upg = 10V, [z = 200 mA, f= 1 MHz fy 20 MHz
Schaltzeiten
o= 1 A, lg; = 200 mA, =ig; = 400 mA, Tae = 25 °C
Speicherzeit Ig 35 us
Ablallzeit [ 04 -

t
" —: = 0,01, 1, = 0.1 ms
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